






















































专利名称(译) 用于厚介质电致发光显示器的改进厚膜介质结构

公开(公告)号 CN1947467A 公开(公告)日 2007-04-11

申请号 CN200580012223.9 申请日 2005-04-08

[标]申请(专利权)人(译) 伊菲雷技术公司

申请(专利权)人(译) 伊菲雷技术公司

当前申请(专利权)人(译) 伊菲雷技术公司

[标]发明人 基法赫卡米尔马哈茂德
李康钰
文森特约瑟夫阿尔佛雷德普列塞

发明人 基法赫·卡米尔·马哈茂德
李康钰
文森特·约瑟夫·阿尔佛雷德·普列塞

IPC分类号 H05B33/22 C03C8/14 H05B33/10 C03C17/36 H01L21/469

CPC分类号 H05B33/10 C03C17/36 C03C17/3649 H05B33/22 C03C17/3655 C03C2217/40 C03C2218/119 C03C17
/3642 C03C17/3657 C03C2218/116 C03C17/3671

代理人(译) 林宇清
谢丽娜

优先权 60/560602 2004-04-09 US

其他公开文献 CN100551191C

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

提供了一种供厚膜介质层使用的改进平滑层以及改进的复合厚膜介质结
构。该平滑层是压电或铁电材料，具有减小的缺陷量。该平滑层通过添
加表面活性剂到金属有机溶液或有机金属前体化合物的溶胶凝胶来形
成。该复合厚膜介质结构包括其上具有PZT平滑层的厚膜介质成分，该
平滑层通过引入表面活性剂的工序来制成。该平滑层和复合厚膜介质结
构都用于电致发光显示器。
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https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/035125477/publication/CN1947467A?q=CN1947467A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN1947467

